| TEM READI NG

I PK

V1
V2
V3

V1
V2
V3
V4
V5
V6
PK1
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
Pi n
EFF.
P. F.

"LOAD

V1
V2
V3
V4
V5
V6

"LOAD

V1
V2
V3
V4
V5
V6

1" LOAD

V1
V2
V3
V4

"1 NRUSH CURRENT

"TC-900-110V- NOT- 5V

27.55 A 0.00

"+5 SHORT
+0.
+0.
+0.
- 0.

+4.917 V
+12. 390V
+0. 025 V
-12. 028V
+3.312 V
+5.034 V

" EFF&PARD

+4.936 V
+12. 408V
+0. 026 V
-12.028V

+3.
+5.
0.
. 037

0
0.
0
0

318
041
049

002

. 010
. 015
0.

017

457. 5
70. 94

0.

98

R KL

REGULATI ON
+4.987 V
+12. 502V
+0.018 V
-12. 023V
+3.357 V
+5.098 V
REGULATI ON
+5.044 V
+12. 580V
+0. 008 V
-12. 011V
+3.395 V
+5.151 V
REGULATI ON

+4.900 V 4.750
+12. 216V
+0.041 V
-12. 060V

4.750
11. 400

10. 800
3.135
4.500

4.750
11. 400

10. 800
3.135
4.750
0. 000
0. 000

000
000
000
00

4.750
11. 400

10. 800

3.135
4.750

4.750
11. 400
10. 800

3.135
4.750

11. 400

10. 800

l

13. 200

.04 A
.00 A
. 003A
. 001A

. 750A

NG? Vin 1lin

112.6 8.29

115.0 0.04

114.1 4. 44

114.2 4.05

114.6 2. 28

115.0 0.79

113.5 7. 45



V5 +3.283 V 3.135 ~ 3.465

V6 +4.988 V 4.750 ~ 5.250
"LI NE REGULATI ON "1

V1l +4.916 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.236V 11.400 ~ 12.600

v3 +0.038 V

V4 -12.071V 10.800 ~ 13.200

V5 +3.308 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.042 V 4.750 ~ 5.250
"LI NE REGULATI ON "2

V1l +4.916 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.235V 11.400 ~ 12.600

V3 +0.040 V

V4 -12.071V 10.800 ~ 13. 200

V5 +3.307 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.042 V 4.750 ~ 5.250
"LI NE REGULATI ON "3

V1l +4.916 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.236V 11.400 ~ 12.600

V3 +0.041 V

V4 -12.071V 10.800 ~ 13. 200

V5 +3.307 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.042 V 4.750 ~ 5.250
" COVBI NE REGULATI ON "1

V1l +4.987 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.503V 11.400 ~ 12.600

V3 +0.024 V

V4 -12.023V 10.800 ~ 13.200

V5 +3.357 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.098 V 4.750 ~ 5.250
" COVBI NE REGULATI ON "2

vVl +5.043 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.581V 11.400 ~ 12.600

v3 +0.014 V

V4 -12.013V 10.800 ~ 13.200

V5 +3.394 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.151 V 4.750 ~ 5.250
" COVBI NE REGULATI ON "3

V1l +4.936 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.408V 11.400 ~ 12.600

V3 +0.033 V

V4 -12.030V 10.800 ~ 13.200

V5 +3.318 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.041 V 4.750 ~ 5.250
"PSON OFF

vl +0.000 V

V2 +0.004 V

v3 +0.014 V

V4 -0.328 V

V5 -0.001V

V6 +5.110 V 4.750 ~ 5.250

PG

19. 78A
35. 96A
0. 025A
0. 375A
7.54 A
0. 756A

0. 008A
0. 791A
15. 01A
1. 503A

9.08

2.26

1.06

3.43

0.04



1809 PG +274.4ns +100.0 ~+500.0 4.500V 114.3 4.01

Step: " PF

18_10 PF -10.26ms -0.001 ~-100.0 4.500V

Step: "SET-UP TI ME

18 11 SU +141.8ms +10.00 ~+500.0 4.500V 113.6 7.21

Step: "HOLD- UP TI ME
1812 HU +47.13ms +0.001 ~+100.0 4.500V

Step:"RI SE TI ME
18 13 RISE +12. 77nms +0. 100 ~+20.00 0.502V 113.5 7.25

St ep: " PONER OFF

18_14 V1 +0.000 V 0.06 A 0.0 0.10
18_14 V2 +0.006 V 0.03 A
18_14 V3 +0.015 V 0. 005A
1814 Vv4 -0.378 V 0. 004A
1814 V5 -0.001V 0.00 A
18_14 V6 +5.108 V 1. 500A
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